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Przyblizona wartos¢ elementéw szeregu mozemy otrzymaé ze wzoru
Ro=R¥0 dai=1R=1
gdzie: i - kolginos¢ (pozycjaw szeregu), E - typ szeregu (np. dlaE-24, E = 24)

np. dlaBC 1088 hyy (4mA,10v) = 4,5k - 1,1.0,5 = 2,5k

i (le Uce) = hij (2mA.5V) « hay (Uce) « ha (1) he1 (4ma,10v) = 330+ 1,1 1,05 = 381
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